E — Charakteristika studijniho piedmétu

Nazev studijniho predmétu Analogova elektronika

Typ piredmétu povinny dopor. roénik / semestr | 2/LS
Rozsah studijniho gredmétu 3+2  |hod. zatyden [5 kredit & |5

Jiny zpiasob vyjadieni rozsahu | neni

Zptusob zakoréeni zkouska | Forma vyuky | Pt cv.
DalSi poZadavky na studenta | nejsou

Vyuéuijici |

Ing. Milan Kol&, CSc.

Stru¢na anotace Fedmétu |

Predmét se zabyva pasivnimi a aktivnimi prvky a obvodglagové elektroniky. Vyklad je zaffen na
zakladni principy a funkce vybranych elektronickgthéastek a funénich bloki. Cviceni jsou laboratorni,
podporuji gednaSenou problematiku zapojovanim vybranychipavkbvod s odngtenim charakteristik a
parametil. Diraz je kladen na samostatné zapojovani obbwzoetalnych satastek na univerzalnich
ptipravcich.

Témata prednasek:

Pasivni prvky: provedeni, z&eni, sekundarni parametry, vliv teploty a krito

Diody: Druhy, modely, V-A charakteristiky, vliv tégiy, dynamické vlastnosti, fotodiody, optrony,
usmgrinovate, tyristor.

Bipolarni tranzistor: Nahradni obvod. Sdruzené aki@ristiky, linearizace, h/y-parametry. Dynamické
vlastnosti. ZesilovSE a SC, stabilizace pracovniho bodu. Zdroj propdaudove zrcadlo. Kaskadni
zapojeni. Diferetni stup@é. Vicestupové zesilovée, druhy vazeb. Vykonové spifeaa zesilovée, tidy
pracovniho bodu, push-pull, Darlingtonovo zapojeni.

Unipolarni tranzistor: Druhy, charakteristiky, mgd#ynamické a spinaci vlastnosti.

Operani zesilové: Idealni a realny OZ (parametry), ofset, driftneynické vliastnosti. Klasifikace OZ,
specialni OZ, komparatory. Kmittova a ofsetova kompenzace. Ogaiast’. Princip virtualni nuly.
Z&kladni linearni, nelineérni a klopné obvody s OZ.

Oscilatory: LC, RC a krystalové. Podminky oscilaogsah kmitétu a stabilita, peladitelnost. Klopné
obvody (BKO, MKO, AKO).

Stejnosmirné napdjeci zdroje, stabilizatory &nmite.

Specialni obvody: Generéatory funkci a &&m tizené oscilatory. Omezose, usnériovate, tvarovée.
Analogové sping a multiplexer. Vzorkovaci obvody.

Zobecrna metoda uzlovych na&gh, analyza obvai vyuzitim admitatini matice.

Napli cvi¢eni:

Seznadmeni s #icimi pristroji.

Sezndmeni se zapojovanim obfradpripravku a ndteni parametr diod. Orientace v datasheetechd&miek.
Kmitoétova charakteristika &asova odezva RLC obvodu, stabilizator se Zenerdimiou.

M¢éteni charakteristik NPN tranzistoru.

Vypoéty nastaveni stejnosimych pracovnich badtranzistorovych obvad

Zapojeni a réfeni jednostujpového zesilovée s bipolarnim tranzistorem.

Méfeni charakteristik unipolarniho tranzistoru, vykeynaesilov& a spina.

Operani zesilovée |.: zakladni linearni obvody.

Operani zesilovée Il.: méteni vybranych parameir

Oper&ni zesilovée lll.: zapojeni a rkreni horni propusti a Schmittova klopného obvodu.

Vypodéty elektronickych obvoils grechodovymi dji.

Zapojeni a rireni AKO s OZ a gasov&em.

Méreni integrovanych sériovych a paralelnich stalididénagti.

Informace ke kombinované nebo distatni formé

Rozsah konzultaci (sousedéni) | 28| hodin za semestr

Rozsah a obsahové za#iieni individualnich praci studenti a zpisob kontroly




V kombinované forra studia bude cca 10 hodignovano pednaskam a konzultacim, zbyvajici latku bud
nutné zvladnout samostudientipp elektronickymi konzultacemi. Seminarnim vymvym cvicenim bude
vénovano 8 hodin. Zbyvajicich 10 hodin bude #gmo na laboratorni &eni parametr elektronickych
prvki a jednoduchych obvad

K ziskani zap&tu bude nutné odétit laboratorni Ulohy aiimérers je zpracovat. Dale bude nutng&lem
semestru zvladnout dva elektronické testy v syst€inix.

Studijni literatura a studijni pom tcky |

Elektronické studijni materidly a navody nadenii v e-learnigovém systému CLIX (http://clix.ta)c
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